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摘要(译)

一种横向电场型LCD装置使增加设计该装置组成元件的自由度和相对于
相关技术的LCD结构容易地改善孔径比成为可能。漏极总线由至少一个
第一液晶驱动电极(如，公共电极)完全覆盖。对应于每个像素区域的栅极
总线除了存在于不与对应的TFT叠置的部分中的预定非叠置区域之外，
均由所述至少一个第一液晶驱动电极覆盖。对应于每个像素区域的所述
栅极总线的所述预定非叠置区域由对应于邻近像素区域的存储电容电极
覆盖。优选地，所述至少一个第一液晶驱动电极包括分别暴露所述TFTs
的沟道区域的开口。
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